




































































































































专利名称(译) 显示装置
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[标]发明人 KIMURA HAJIME

发明人 KIMURA, HAJIME

IPC分类号 H01L27/32 G09G3/3225 H01L27/12 H01L51/52

CPC分类号 G09G2320/0233 G09G2300/0819 H01L27/3276 G09G3/3225 H01L2251/5392 H01L51/52 H01L2924
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优先权 2005024631 2005-01-31 JP

其他公开文献 US10700156

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

考虑到减小的EL膜厚度导致阳极和阴极之间的短路以及晶体管的故障的
问题，本发明提供了一种显示装置，其具有包括电极和电致发光层的发
光元件， 电连接到发光元件的电极的导线，设置有包括源极，漏极和沟
道形成区域的有源层的晶体管，以及电连接到晶体管的源极和漏极之一
的电源线， 其中，导线与晶体管的源极和漏极中的另一个电连接，并且
电极与导线电连接的部分附近的电极的一部分的宽度小于电极的宽度。 
在另一部分。
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